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Nr Sprawy: P0O.2721.127.2022

Protokoét z uniewaznienia postepowania

Postepowanie PO.2721.127.2022, ktérego przedmiotem zaméwienia
jest Technologia wykonania tranzystorow typu 2DEG-HEMT,
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.12.2022 r.,
rozstrzygniete 14.12.2022 r., zostaje uniewaznione ze wzgledu na wycofanie
sie jedynego wykonawcy, ktory przedstawit w nim swojq oferte.

(Podpis osoby upowaznionej)

Sporzadzita: Agata Nosol

Projekt pn. ,Wysokowydajne tranzystory AlGaN/GaN-HEMT wykonywane hybrydowgq
technoloqia MBE-MOVPE" dofinansowano ze srodkéw budzetu panstwa, dotacja celowa

!l!g!! I przyznawana instytutom dzialajacym w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz na
5 podstawie umowy nr 2/L-PORT/CL/2021
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